UKD 621.382.2

NORMA BRANZOWA . BN-72
Elementy pélprzewodnikowe 337515
ELEMENTY Diody ostrzowe typu _ Arkusz 08

POLPRZEWODNIKOWE

AAP 120, AAP 152, AAP 153,
AAP 155, AAP 161, AAP 162

Grupa katalogowa XIX 23

I

/!
C

o]

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg ost=
rzowe diody germanowe typu: AAP 120, AAP 152, AAP
153, AAP 155, AAP 161, AAP 162 do zastosowan pow-
szechnego uzytku, ' - Uy R

Kategoria klimatyczna - wg PN-60/T-04550: 676.

Q-—vv-—_‘-l—-w.,..w_.__,u
2. Przyklad oznaczenia diody AAP 120 o kate=- [3875-%5 ark.08]
gorii klimatycznej 676: Tablica 2
T dai u v I (mA
DIODA AAP 120 676 BN-72/3375-15 ark. 08 Vp dlody (V) ( (mA)
3, Wymiary diody ~ wg BN-65/3277-04 obudowa ty- AAP 120 0 25
pu 0S1-1, AAP 152 21
4, Parametry elektryczne powinny speiniaé wyma- AAP 153 21
i tgecznika 3.
gania wg zalgczn R = -
5, Klasa intensywnofoi uszkodzern powinna spel- :
niaé wymagania wg tabl, 1. AAP 161 21
Tablica 1 AAP 162 211
Riasa Inten- U, - wartoéé skuteczoa ns j &
- ; plgcia na wejsciu uktadu
g;:lzg};j-?;fog P Rngy SV:ngécz usz~ pros!town:lka jednopoldwkowego 1 I, przy t,,.,= 29°C.
odze _

5-5-:!?;;11’1‘::4;;3“_“' AAP 120, AAP 152
Po go AAP 153, AAP 155 7 7. Parametry elektiryczne mierzone w badaniach

trwale cijgle obcige=
nie elektryczne AAP 96, AR 62 peinych powinny speiniaé¢ wymagania wg zalgcznika %.

6, Warunki obciglenig w badaniu 5.5,16 wg BN-69/ 8, Sposéb mocowania, W badaniach 5.5.7 i 5.5.8
3375-08 powinny odpowiadaé danym wg tabl, 2, W wg BN-69/3375-08 diody powinny byé mocowane do
ukladzie prostownika Jeanpoi6wkowego Z obcig= stolu wstrzgsarkl sztywno za wyprowadzenia wodleg-
2eniem rzeczywistym zgodnie z rysunkiem. Toscl 6 +1 mm od obudowy.

KONIEC

Zalaczniki &4

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3375-15 ark. 08

Norma zawiera nastgpujgce ustanowione arkuszes Arkusz O4 Diody typu BAY 55, BAY 548 1 BAY 558
Arkusz 01 Diody typu AAYP 37 i AAAP 37 Arkusz 05 Stabilistory +typu BZYP 20 1 BZAP 20
Arkusz 02 Diody typu DG 51, DG 52 oraz DG 515, DG 528 Arkusz 06 Diody prostownicze typu BYP 660-50R, BYP 660~
Arkusz 03 Diody prostownicze DK 60, DK 61, DK 62, -100R, BYP 660-~300R, BYP 660=770R

DK 63 oraz DK 60S, DK 615, DK 625, DK 635 Arkusz 07 Stabilistory typu B2ZP 611 i BZYP 11

Navkowo-Produkcyjne Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Elektronicznego UNITRA dnia 30 czerwca 1972 v,

jiako norma obowiqzujgca w zokresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1972 poz. 35)

WYDAWNICTWA NORMALIZACY)INE Druk. Wyd. Norm. W-wo Ark. wyd. 0,55 Nakl. 2600+ 50 Zam. 2745/72 Cenc 2z} 2,40



Zaltgcznik 1
do BN=72/3375-15 ark, 08

DANE CHARAKTELRYSTYCZNE DIOD TYPU: AAP 120, AAP 152, AAP 153, AAP 155, AAP 161, AAP 162

1, Uktad wyprowadzen diody - wg rys., Z1.-

K

[3375-15_ark.08-Z1]

Ryse. 21

Catkowita dlugosé diody lgcznie z wyprowadzenia-
mi nie powinna byé wigksza niz 59,6 mm,

2, Typowe wartosci parametréw elektrycznych diod
przedstawiono w tabl, Z1i-1,

Tablica Z1-1

cd.tabl, Z21-1

L Nazwa Ozna<4 Jed- Typ :2?2 ‘\‘axo'n?ki
- = miaru
’ PURRES ;iee n;:t ey para~ tp =259°C
metru | ™0
1 2 3 4 5 6 7
AAP 120} 1,3 IF=10 mA
AAP 152 | 0,85 | 1;=10 mA
2 Napigcie
przewodze= U v AAP 153 1,6 I5-=10 mA
nia F
AAP 155] 1,2 I -=10 mA
AAP 161] 1,0 IF=10 mA
AAP 162 1,6 | I.=10 mA
AAP 120
AAP 152
U,=1Y%V
3 Pojemnosé | C_ pF AAP 153 0,7 R
AAP 155 =10,7 MHz
AAP 161
AAP 162

na brak miejs-
sg wg

3., Cechowanie diod, Ze wzgledu
ca dla petnego oznaczenia diody
kodu podanego w tabl, Z1-2.

cechowane

Tablica Z1-2

. T Warunki
Lp. Naswa Ozna=|Jed- TyP tosé ponia;;b
parametru | czenignostki | diody para= Lamb™
Hmetru
1 2 3 b 5 6 '
AAP 120 100 UR=100 v
AAP 152 50 URn 10V
1 Prad AAP 153 30 URs 30V
wvsteczny |1, pA
AAP 155 80 Up= 50 V
AAP 161 40 Up= 10V
AAP 162 50 URs 20V

Oznaczenie pelne Oznaczenie zakodowane
diody diody
AAP 120 A 120
- AAP 152 A 152
AAP 153 A 153
AAP 155 A 155
AAP 161 A 161
AAP 162 A 162




_Zalgcanik 2
do BN=72/3375-15 ark, 08

WARTOSCI DOPUSZCZ P TROW DIOD TYPU: 120, AAP 152, AAP 153 1535 _16 162

Wartofei parametréw diod
Nazwa parametru Oznaczenie | Jednostka (tamp = 25°C)
AAP 152 AAP 161
AAP 120 AAP 153 AAP 155 A.A.P 162
U ” :
Szczytowe napiecie wsteczne R'M max v 100 30 50 30
Napigcie wsteczne UR max . v 70 10 35 10
2
Prgd przewodzenia : mA 25 2) 16 )
F pax
Szczytowy prad przewodzenia I'FM max mA 80 o0
Temperatura zlgcza 'j max % i o
Temperatura przechowywania ¥yra ¢ od =55 do + 70
1
.5 Napig¢cie sinusoidalne f >50 Hxz %)
25 I, (¢ = 25°C
2 o o F\ amb
) Przy t, ,>25C = IF(tamb>25 c) = oy
Zatgcznik 3

do BN-72/3375-15 ark, 08

PARAMETRY ELEKTRYCZNE DIOD TYPU AAP 120,- AAP 152, AAP 153, AAP 155, AAP 161, AAP 162

‘ Metoda
- - H
Lpe Nagwa parametru ch:. iz::::a Typ diody Jed;:st ":::66 :Iarunki.zp::i.nrn pomiaru
amb = v
7 2 3 4 5 ° 7 § 5 ]
AAP 120
AAP 153 2,2
AAP 162 _
1 Napiecie przewodzenia Ug I v [, =10 mA BN=70/3375-12
AAP 155 A5 ark,02
AAP 161 ¢ |
AAP 152 1,0 X
AAP 120 250 Ug = 100 V
AAP 152 200 U= 10V
2 Prad wstecsny Ip I AAP 153 pA 100 Up2z RNV -70/}375-12
AAP 155 300 U= S0V | ke O
AAP 161 150 Ugz 0V |
AAP 162 300 Ugas 20V
/ = 35 MEs ks 19
Parowanie u, =4v R = 304
- réinica wartosci I 2X AAP 120 JA Z ' C =300pF
téredn:lch %iun WY o8+ A ; =10,7 MEz _
ovane pary I
dioed o : B!-?Z/}}?S-ﬂZL
Ug’ 16 Vv ark, 14
I 2X AAP 153 PA 10 f = 10,7 MHz
R=30kQ
4 C = 300 pr
& Up 1Y #ﬂ 12(337512
- pojemno c, 11 pr 4 : -
N f = 10,7 MBz ark,
AAP 153
g 3 ¥ =71/3375-12|
- sprawnofé n 11 % 65 I = 10,7 MHz ark, 13
R = kQ
:g =ﬁ oF




Zalacznik 4
do BN=72/3375=-15 ark, 08

b2 MIERZONE W BADANIACH PELNYCHR

Parametry elektryczne mlerzone
v ozasie badania po badaniu
Badanie wg Typ diody Wartofci granicane Warunki Metoda [2392= |yartosed gra-
BN =69/ 3375-06 Badany icalnaasenin pomiaru pomiaru :szz; niczne warunki
para- i e L pomiaru i me~
metr 30::"“ ::::e ::ll‘.:,o toda pomiaru
1 2 3 & - 5 é 7 8 9 10
AAP 120, AAP 153 - 3,3 U wg zalgcznika 3

5.5.4¢ Sprawdzanie AAP 162 . g BH=70/ F Pe 1
odpornofci na U v =10 mA
i L AAP 155, AAP 16 F - 22 | F ori2 | 1. |ve zatacunika 3

AAP 152 - 1,5 R l» 2
AP 120 - 600 |Ugp=70 V

5.2;5. Sp:a:dsanie AAP 152 = 800 Upwi0 V U wg :alqcmika 3

pornefcl na ' ,,p 4s3 - 300 |U,=20 V |BN=70/ F |?
gorace Ky . - 337512

AAP 155 - 500 UR=35 v ark, 01
AAP 161 - 300 Ug=10 ¥ . wg zatacznika 3
AAP 162 - 800 Up=20 V R |p. 2

5.5.7. Sprawdsenie v wg zalgqeznika 3
wytrzymaloéci F |ps 1
na undary

15.5.8. Sprawdsenie
wytrsysalofci na ﬁ; :gg' ::; :: - - - - = -

* wibracje ’

Ls.5.9. S awizenta| AAP 161, AAP 122 wg zalacznika 3
wytrzymalofci na 1, Pe 2
wil

5¢5¢12, Sprawdzenie| i
lutownofol

AAP 120 - 750 |ug=100 v
AAP 152 - 500 |u,=10V
AAP 153 ~ 200 |u,= 30V
S ez | 1
AAP 155 . - 600 |u.=5 v |ark, 01 -

50501‘. Spravdze= jak w czasie
ade d:::::nosc: AP 164 - 4o |u,=10V badania
cijgle obeijte~
nie elektrycmme MP 162 = 600 U= 20V

AAP 162 !
BN =70/

AP 155, MP 161] U, v - 165 |I,=0m I35 | U,
ark, 01

AAP 162 = 1,1




